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武汉光迅科技股份有限公司关于投资建设 

光谷信息光电子创新中心科技有限公司 

的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

 

一、对外投资概述 

1、按照国家制造业强国战略总体部署，到2025年，围绕重点行业转型升级

和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的

重大共性技术，形成一批国家制造业创新中心。为积极响应《中国制造2025》，

推进实施制造强国战略，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或

“公司”）拟筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司（最终名称以工商核定

为准，以下简称“创新中心”）。 

创新中心依托武汉•中国光谷光电子产业创新实力和产业集群优势，通过整

合产业链优势资源，汇聚国内外高端人才，面向制造业，围绕新一代信息光电子

技术领域“核心光电子芯片和器件”创新发展的重大关键和共性技术，促进科技

成果转化，打造信息光电子领域开放、多元的创新平台，建成国家级信息光电子

制造业创新中心，引领信息光电子制造行业发展。 

    2、2016年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议审议了《关于投资

建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》，该议案以11票同意、0票

反对、0票弃权的结果获得通过。该投资事项无需经股东大会批准。 

    3、本次投资事项不构成关联交易。 

二、投资标的的基本情况 

1、出资方式：本次投资为光迅科技以6,000万元现金投资建设创新中心。 

2、标的公司基本情况： 

（1）经营范围：光电子核心芯片和器件的技术及产品的研究、开发、制造
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和系统集成封装以及销售；信息通信相关技术和材料的开发、制造、咨询和服务；

货物进出口、技术进出口、代理进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货

物及技术）；信息咨询服务、技术服务和相关技术转让（最终经营范围以工商核

定为准）。 

（2）由光迅科技以货币资金出资6,000万元（占股100%），成立创新中心；

并计划在未来一年内引入信息光电子产业领域内龙头企业、科研院所、大专院校

及产业基金等合作方，共同参与创新中心建设。 

根据《制造业创新中心建设工程实施指南（2016-2020年）》，工信部、湖

北省各级政府均正在制定相关政策，给予创新中心建设或项目建设方面的支持。 

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 

1、投资目的： 

对于光迅科技而言，这是重大的战略机遇，也是重要的战略选择，是整合信

息光电子产业链资源，解决行业内“重大”和“关键共性”技术，实现“机制创

新”的有效路径。 

由光迅科技起草的创新中心建设方案已经通过湖北省制造强省建设领导小

组组织的专家论证：同意由光迅科技牵头组建“信息光电子制造业创新中心”，

并计划在未来一年内，建设成为国家级制造业创新中心。在三到五年内，围绕信

心光电子领域的“重大”和“关键共性”技术，把创新中心建成集研发设计、测

试验证、产业孵化、人才培育、行业服务五大核心能力的“光谷信息光电子先进

技术研究院”和“信息光电子产业孵化及服务平台”。    

2、资金来源：本次投资所需资金为光迅科技自有资金。 

3、投资风险： 

（1）政策风险：国家对创新中心建设的相关支持政策目前还在探索阶段，

在具体支持方面存在一定的不确定性。 

（2）财务风险：创新中心的项目是面向行业的重大和关键共性技术的开发，

不论是技术引进，自主开发还是合作开发，都需要大量的资金投入，如果股东不

能落实到位，政府支持不能及时到位，会导致创新中心公司营运困难。 

（3）知识产权分散风险：在多方参与的模式下，某些关键共性技术存在知

识产权分散的风险。 
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4、对光迅科技财务状况和经营成果的影响： 

本项目一期总投资约6,000万元，项目建设期为四年，中短期不追求财务盈

利，量入为出。长期来看，通过技术成果转化、承接委托开发、股权投资、行业

服务、专项补助等，实现创新中心财务的收支平衡。 

四、备查文件 

1、公司第五届董事会第三次会议决议。 

 

特此公告 

 

 

 

武汉光迅科技股份有限公司董事会 

                                   二○一六年十一月三十日 




